RAM Samsung M378A2K43CB1-CTDDO

Chips B-die Ms baratos que los anlogos Buen potencial de overclocking

la memoria admite la regulacin de la tensin de alimentacin 1,12 V - 1,2 V con refrigeracin adicional,
puede aumentar 1,24 V (1,35 V) ha estado funcionando durante una semana sin errores cuando
se trabaja con un voltaje de 1.2 no es necesario enfriar



